
���������	
��

���������	
���


�������D

���� ���	 
����

����
�
� ���� ���
����

�� �����
�
��	�

���� �� !�"# $%&' �()*+�,#-. 
*/ )*.

0123456 �7����
� ��
�	8� 9
 :;<=>


�
���������

��
�	�
��

��

���� ��

����
�������D

�����������
�������	
��� 
	����� 
�� ��� 


� �����
����� �
����� ��	����
	
� �

��!�����"# � �
��!������"� ��� �

�$%&����!' �#
����� �
�����  !
���!�	�� �# ��" #$ �

��(���
%�����	
��� 
	����� 
%� &#� 


�%&)*+,!' �#
������ '
���( �)�����*� +����,!�	�� �# +�� ��� -.

)*��!' �#
�)�����*� �
�����!�	�� �# ��/ � �

-.)*+,!' �#
/�!�����)� �)�����*� �
�����!�	�� �# +�/ �0 -.

/��012.�$��3456!' ##
'��1 ��	(� /��	)��, ()2(�!�	�� ## ()2(� ��� 
2��

7896
'	3�� �����!���	�

'� !�����"# �0� 4
������� �5	)� ��" ���� 42"

��:;<=>;?
6!������� ��( ��	���� ��-!����
�� /���� �.@���% ���A7��� "

BC��DE;?
"�8�-
- 9��( ��-!����
�� :	� �	�(����� '
�!	��� �9 #�� "

�����F��:;GH
������ �
����� ��-���( 5, -�8�-
- ;
����	� ��-!����
��

�� ��

��� ��� 

/(�	���,!! <
�����
# ���=
>���,! ?���

I(��J 9	3 ���� �*����
I ���� @K�� �?!A� 9	3 ���� @�,!���� �?!A �
LM5?N A��� �3���*���
���BOP)*QR ���B �)�����*� �����(
�S ()2(�+T �-!�	)�( ()2(� ��!�5����,
/	C�UV /	C� !�	(
��

WXY�� D'�
�ZLM�� C��* �::������, �3���* -	(�

!	3�� �
!!����

�6�#'E
AC� ������



&&�� ���

��
�� 
����

����
�
�


�
���������

��
�	�
��

QR[\
����� ����������

�]
���

K�
�	�

�$
���

��
�����

M^_` �  !"#�������������
���ab��
�������	
��� 
	����� F
��� ������G�H 
%���
 ��� � � 


ab��;?_`
F���1(	3� 
	�����
��-!����
�� �	�::������

IF
���2I �. ������G�H ��:������( �	 ��" � ��� � 
2"

c(�d�����
J��	 %��� 
	����� �����

�
�����
����


������
H
%���
H �����" � � � G�


������
H ������" � � �� G�

(�����
%����5	(, ���1��� �
����� �%��!A2/# 
����
H 
%� �&#�
 � � &��� ��

e^_` ��$"#�������������
f���
%��� �*���*	�( 
	����� 
%�@�*� 
�� � 
%� H ������G� #�� � ��� 


g^he�i
������ �������	
���
6��/���������

/��@6E� 
%� ���
 H ���?��� � ��� ��? =

j1kh
A	�3��( ������	�(
������ �:� 
�� � ��
H ������!�	�� ?# � �? � �

l^_` %	����� "#�������������
mn�o
��!
� ��!�������� ����


�����
H

%� ��
H
:����"CK

� ���� �

!Amp�o
6
�!
� ��!�������� �	�� � ��� �

01qm�o
/�)���� �����:�� ��!�������� ���� � �? �

LM_` �&���#��' "#�������������
rstX
�
���6� (���, ��-� �(@	��


���?��
H
�����H

/%���L

%� ���

!�	�� ?@�#

� �� � ��

uvtX
�
���6� ���� ��-� �� � ��� � ��

rstX
�
���6:: (���, ��-� �(@	::� � ��� � ��

dwtX
�
���6:: A��� ��-� �: � �� � ��

(��Jx,
�	��� %��� �*���� >� 
�� ����
 H

����� H

%� ���

!�	�� ?@�#

� ?� � ��

(���J
%�����	
��� �*���� >�� � �# � ��

(���J
%��������� �*���� >�( � �0 � ��

���/��_`<�$yz� %����$������ %���� "#������������� ��� ������� (����'�
j1�$� ��
"�8�-
- �	����
	
� �����
��	
��� ��	(� A	�3��(
�
�����

�� � � � �

j1�$%&��
"�8�-
- '
���(
�������	
��� ��	(� A	�3��(
�
�����

��" � � #$ �

j1�w
�������	
��� ��	(� A	�3��(

	�����


�� 
%���
H ����� � ��� ��? 


012.tX
/�)���� ���	)��, ��-� ���


%���
H ����� H(�A2(������2G�
@�	�� ?�

� ��� � ��

012.�J
/�)���� ���	)��, �*���� >�� � $�� � G�



??�� 
������ 
����

����
�



�
'���-����

��
�,-5	�

�$�
"�8

��
D���

:{�|}~i
�*��-�� /���������H .
����	� �	 ���� /�*@;��� ��?� "24

:{��}~i
�*��-�� /���������H .
����	� �	 �-5���� /�*@;��� ?� "24

'��

��%&�?F��:;GH
��9���-CH ������H 
�����
H /%��� LH��:; �.���"
#���� M��H(�2(� M����2G�H
��MF
���H��:; �.���"
?�%&QR�%&�? �#����H������
�������;?�M

E	���N
��'
��� 3�(�* ��-���( 5, -�8�-
- ;
����	� ��-!����
��
��9���-CH ������H 
�����
H /%��� LH�������� �.���"
#���� M��H(�2(� M����2G�H
��MF
���H �������� �.���"
?�'
��� �����'
��� 4�(�* �#����H�
�, �,������
��+���������, ��(�!��(��� 	: 	!������� ��-!����
�



Typical Characteristics

Figure 5. Capacitance Characteristics Figure 6. Gate Charge Characteristics

Figure 3. On-Resistance Variation  vs
Drain Current and Gate Voltage

Figure 4. Body Diode Forward Voltage 
Variation with Source Current 
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Figure 2. Transfer CharacteristicsFigure 1. On-Region Characteristics
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Typical Characteristics     (Continued)

Figure 9. Maximum Safe Operating Area Figure 10. Maximum Drain Current
vs Case Temperature

Figure 7. Breakdown Voltage Variation Figure 8. On-Resistance Variation

Figure 11. Transient Thermal Response Curve
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Fig 12.  Gate Charge Test Circuit  &  Waveform

Fig 13.  Resistive Switching Test Circuit  &  Waveforms

Fig 14.  Unclamped Inductive Switching Test Circuit  &  Waveforms
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Fig 15.  Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit  &  Waveforms
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